2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENCNE TEHNIKE - 15.11.2013

1. visokofrekvencni detektor vsebuje Schottky diodo z nizkim pragom Uim=100mv. Pri
vhodnem visokofrekvencnem signalu mocCi P=-30dBm bo odziv detektorja naslednja funkcija
U(P), kjer moC P vstavimo v [W] in je « sorazmernostna konstanta z merskimi enotamsi:

(A) U=«x.P (B) U=a.P? (C) U=a.P (D) U=o.P3/2

2. Ojacevalnik_v razredu B vsebuje mocCnostni silicijev NPN tranzistor. Napetost na
kolektor pripeljemo preko dusilke, breme sklopimo preko kondenzatorja. MocCnostni
koTektorski izkoristek takSnega ojacevalnika lahko v teoriji doseze vrednost:

(A) 39% (B) 55% (©) 78% (D) 92%

3. Lastnosti visokofrekvencnega ojacevalnika opiSemo z matriko parametrov S: Su, Si,
Sai in S;. Katera od navedenih lastnosti matrike parametrov S bi bila v prakticno
uporabnem ojacevalniku skrajno nezazeljena?

(A) Su=0 (B) [S1w2l<<|Sal (@) [Sul=IS22]| (D) S1=Sa
4. NizkoSumni mikrovalovni ojacevalnik ima na vhodu GaAlAs/GaAs HEMT ki je pogojno

nestabilen, Rollett-ov K<1l. Glavni vzrok, da ojacCevalnik ni brezpogojno stabilen, je
naslednja lastnost uporabljenega polprevodnika:

(A) Ces>Cos (B) Goe>0 (O Cos=0 (D) Cos>>Ces

5. Moc¢nostni GaAIN/GaN HEMT ima v primerjavi s silicijevim mocnostnim LDMOS
tranzistorjem naslednjo prednost pri gradnji radijskega oddajnika:

(A) visSja delovna (B) nizja izhodna (O ni toplotnega (D) ponor D je
hapetost ponora impedanca pobega podlaga Cipa

6. Polprevodniski ojacevalnik ima Sumno temperaturo T=500K in mocnostno ojacanje
G=15dB, vse merjeno v sistemu s karakteristicno impedanco Z=50Q. Koliksno je Sumno
Stevilo ojacevalnika F=? [dB] pri nazivni sobni temperaturi To=293K? (ks=1.38.10-221/K)

(A) 2.37dB (B) 4.32dB (C) 7.51dB (D) 26.9dB

7. Posamicna stopnja sprejemnika vsebuje MMIC ojacevalnik s Sumnim Stevilom Fe=5dB in
ojacanjem Ge=10dB. Koliksno Sumno Stevilo doseze radijski sprejemnik, ki uporablja
dolgo verigo taksnih ojacevalnikov vse do demodulatorja?

(A) 2.40dB (B) 3.81dB (C) 5.32dB (D) 6.44dB

8. Antena je usmerjena v hladno nebo s Sumno temperaturo Ty=10K in ima sevalni
izkoristek n=95%. KolikSno Sumno temperaturo antene zazna sprejemnik na svojem vhodu,
Ce se antena nahaja temperaturi T=290K in so stranski snopi zanemarljivi?

(A) 99K (B) 14.5K (Q©) 9.5K (D) 24K

9. skozi silicijevo zener diodo za U,=18Vv spustimo v zaporni smeri tok I,=5mA.
Izmenicno komponento napetosti na Zener diodi (temperatura spoja T=50°C) peljemo na
merilni sprejemnik, ki pokaze Sumno temperaturo vira:

(A) 293K (B) 323K () 10%K (D) 108K

10. Pri_meritvi Sumnega Stevila ojacCevalnika nam merilni sprejemnik pokaze razmerje
vroce/hladno Y=1.035. Iz rezultata sklepamo na napako pri meritvi:

(A) premajhen ENR (B) prevec (O premalo (D) prevelik ENR
sumne glave povprecenja povprecenja sumne glave

11. z brezizgubno povratno_vezavo izdelamo brezpogojno stabilni ojacCevalnik. Vvhodno in
izhodno_impedanco nato prilagodimo za najniZje Sumno Stevilo. Za mocnostno ojacanje
ojacevalnika G (neimenovano razmerje moci) tedaj velja:

(A) G>MSG (B) G<|Sal? (C) G<MAG (D) G=MAG

12. Tiskano vezje jedkamo z zmesjo solne kisline HCl in_vodikovega peroksida H,0.. Ko
se zacne kemijska reakcija ustavljati, ker se je izrabil ves H;0,, to opazimo kot:

(A) mehurcke in (B) temacne sledi z (O belo svetlikajoce (D) oster vonj
penjenje jedkala bakrenih povrsin bakrene povrsine po Cesnu

Priimek in ime: Elektronski naslov:



